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摘要(译)

本发明所述的一种有机发光显示装置，第一像素电极层、栅极层以及第
一电容下电极同层以同种材料形成，薄膜晶体管中的源/漏电极层与第一
电容上电极同层以同种材料形成，第一电容介质层的厚度可以在第二绝
缘层图案化的过程中进行调节，以减少第一电容器的面积，增大所述有
机发光显示装置的开口率。同时，本发明所述的一种有机发光显示装置
的制备方法，在未增加工艺步骤的前提下就可以实现第一电容器的制
备，而且避免了离子注入工序，有效简化了制备工艺，提高了产品良
率，降低了制备成本；另外，在第二绝缘层图案化的过程中，可以对第
一电容介质层的厚度进行调节，可有效减少第一电容器的面积，增大有
机发光显示装置的开口率。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0ecf1da4-7061-4d53-adba-e9e607176ee1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053591887/publication/CN104752464A?q=CN104752464A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN104752464A

